
 
Заключение диссертационного совета Д 002.098.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт физики 
микроструктур Российской академии наук по диссертации Водолазова 
Дениса Юрьевича “Резистивное состояние и неравновесные эффекты в узких 
сверхпроводящих пленках” на соискание ученой степени доктора наук    
 

аттестационное дело №______________________  

                            решение диссертационного совета от 11.06.2015 № 5  

О присуждении Водолазову Денису Юрьевичу, гражданство Российская 
Федерация, ученой степени доктора физико-математических наук 
 
Диссертация “Резистивное состояние и неравновесные эффекты в узких 
сверхпроводящих пленках” по специальности 01.04.07 физика 
конденсированного состояния принята к защите 05 марта 2015г.   протокол 
№ 1  диссертационным советом Д.002.098.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт физики 
микроструктур Российской академии наук, 607680, ул. Академическая, д. 7, 
д. Афонино, Нижегородская обл., Кстовский район, Россия, приказ № 105/нк 
от 11.04.2012г. 
Соискатель Водолазов Денис Юрьевич 1974 года рождения, диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук  “Влияние 
краевого барьера на магнитные характеристики сверхпроводников II рода” 
защитил в 2000 году, в диссертационном совете, созданном на базе 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
работает  старшим научным сотрудником в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институт физики микроструктур Российской 
академии наук.  
 Диссертация выполнена в отделе физики сверхпроводников (120 отдел) 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
физики микроструктур Российской академии наук (ИФМ РАН)  

Официальные оппоненты: 
Девятов Игорь Альфатович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник, отдел микроэлектроники, Научно-
исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцина 
Московского государственного  университета им. М. В. Ломоносова; 

Пудалов Владимир Моисеевич доктор физико-математических наук, 
заведующий отделом высокотемпературной сверхпроводимости и 
сверхпроводниковых наноструктур, Физический институт им. П.Н.Лебедева 
Российской академии наук;  

 Рахманов Александр Львович доктор физико-математических наук, 
заведующий лабораторией теоретической электродинамики 
конденсированного состояния, Институт теоретической и  прикладной 














